ze movramt prapow o UL1101N

CHARAKTERYSTYKA UKEADU

Monolityczny ukiad scalony UL1101N zawiera dwa niezalezne wzmacniacze réznicowe ze
zrédtami pradowymi, przeznaczone do stosowania w sprzgcie powszechnego uzytku. Uklad
cechuje duza uniwersalno$é zastosowan i mozliwo$¢ pracy w szerokim zakresie czgstotliwosci.
Uktad produkowany jest w obudowie plastykowej typu TO116 — rysunek R.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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WARTOSCI GRANICZNE PARAMETROW DOPUSZCZALNE
W EKSPLOATACJI (7,,, = +25°C)

Napiecie stale migdzy kolektorem a emiterem Uck max 15 Vv
Napigcie state miedzy kolektorem a baza Ucp max 20 v
Napiecie state migdzy kolektorem a podtozem Ucs max 20 ¥V
Napigcie stale migdzy emiterem a baza Uktg max 5 ¥



Prad staty kolektora (jeden tranzystor) Tcriax

Moc strat dla jednego tranzystora P,
Moc strat w catym uktadzie P
Temperatura pracy Lamb
Temperatura przechowywania .

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE (¢, = +25°C)

Prad zerowy kolektora

—IE b= 0, UCB =10V Icao
Napiecie przebicia kolektor-baza

—Ig=0, I = 10 pA U(sr)cBo
Napiecie przebicia kolektor-emiter

—Iz=0, Ic =1 mA U(sr)cEo
Napiecie przebicia emiter-baza

—Ic=0, Iy =10 pA U(sr)EBO
Napigcie przebicia kolektor-podtoze

—Ics=10pA, Iy =0, Iy =0 Ulsi)es
Napigcie state baza-emiter

_Ic=1mA, UCB=3V UBE
Wejsciowy prad polaryzacji

'——IE=2mA, UCB=3V IIB
Wejsciowe napigcie niezrownowazenia

—IE=2mA, UCB=3V UIO

Wspéiczynnik tlumienia sygnatu sumacyjnego
—Ucce=12V,Ugg= -6V, U,= =33V,

f=1kHz CMR
Zakres automatycznej regulacji wzmocnienia pojedyn-
czego wzmacniacza réznicowego
—Uec =12V, Ugg= -6V, U, = =33V, f= 1kHz AGC
Wzmocnienie napigciowe pojedynczego wzmacniacza
réznicowego
—Uec=12V,Ugg= -6V, U, = =33V, f=1kHz A,
Zakres automatycznej regulacji wzmocnienia dwoch
wzmacniaczy réznicowych w potaczeniu kaskadowym
—Uec=12V,Ugg= -6V, U,= =33V, f=1kHz AGC
Wzmocnienie napigciowe dwdch stopni wzmacniaczy
réznicowych w polaczeniu kaskadowym
—Uec=12V,Ugg= -6V, U,= =33V, f=1kHz Ay
Malosygnatowa warto§é zwarciowej impedancji wej-
Sciowej

_UCE:3V,IC=1mA,f=1kHZ hlle’

Matosygnalowa warto$é rozwarciowego wspolczynnika
wstecznego przenoszenia napigciowego
—UCE=3V,IC=1mA,f=1kHZ hlZC
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Matosygnatowa warto$¢ zwarciowego wspdtczynnika
przenoszenia pradowego

—Ug=3V,I.=1mA, f=1kHz
Matosygnalowa warto§é rozwarciowej admitancji wyj-
$ciowej

—Ug=3V,Ic=1mA, f=1kHz
Wspétczynnik szumow tranzystora
—Ug=3V,Ic=0,1mA, f=1kHz, Rz = 1 kQ
Czestotliwo$¢ graniczna tranzystora

— U =3V, I =3mA, f= 100 MHz

ZASTOSOWANIE
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500
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Uwaga: Kolektor kazdego tranzystora z uktadu UL1101IN jest odizolowany od podtoza
ztaczem p-n. W celu zapewnienia poprawnej pracy tranzystoréw, podloze musi byé dotaczone
do potencjatu nizszego niz potencjal kolektora kazdego z tranzystoréw. Wéwczas poszcze-
gblne tranzystory beda odizolowane od siebie. Wyeliminowanie niepozadanych sprzezen
pomiedzy tranzystorami uzyskuje si¢ przez uziemienie podloza dla przebiegéw zmiennych

za pomocg odpowiedniego kondensatora.

N

O Upp (+12V)

Dwustopniowy wzmacniacz napigciowy malej czgstotliwosci

Parametry dwustopniowego wzmacniacza napieciowego:
— zakres napig¢ wejsciowych

— wzmocnienie napigciowe (Uyeg = 0)

— wzmocnienie napigciowe (Uyey = —6,5 V)

— rezystancja wejSciowa

— rezystancja wyjsciowa

— pasmo przenoszonych czestotliwosci

U

Ay
R;
Ro
BW

mV
dB
dB

kHz
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Regulator wzmocnienia

Regulator wzmocnienia przeznaczony jest do regulacji wzmocnienia w dwoch oddzielnych torach, zastepuje
mechanicznie sprzezone potencjometry, Parametry regulatora:

— zakres napie¢ wejSciowych U; 0=70 mV
— wzmocnienie napieciowe przy U,y = 1,75V Au 34 dB
— wzmocnienie napi¢ciowe przy U,e = 0,6 V Ay -9 dB
— rezystancja wejsciowa Ry 1 k)
— rezystancja wyjciowa Ro 7,5 kQ

— pasmo przenoszonych czestotliwosci BW  30-+-20000 Hz



